Guia de referencia rapida para sensores

analdgicos de irradiancia de silicio
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Datos principales

Medicidon de irradiancia: hasta 1500 W/m?

Temperatura de trabajo: -35a80°C
Peso: aprox. 0.4 kg
Medicién de Temperatura de la celda: opcional

Tipos
Irradiancia Temperatura de la

Tipo Suministro de Sefial (0 a 1500 W/m?) dceotrzzepn::tf; celda

voltaje Seial (-40 a +90 ° C)
Si-V-1.5TC-batt Bateria interna de .
$i-V-1.5TC-DMM litio 0ALS o /-
Si-V-1.5TC 42a28VCD O0als5Vv Si J.
Si-V-1.5TC-T 5.5a28VCD O0als5Vv Si O0a2Vv
Si-mV-85 J. aprox. 85 mV No J.
Si-mV-85-Pt100 (-4L) J. aprox. 85 mV No Pt100
Si-mV-85-Pt1000 (-4L) J. aprox. 85 mV No Pt1000
Si-V-10TC 12 a28VCC OaloVv Si J.
Si-V-10TC-T 12 a28VCC OaloVv Si O0alov
Si-1-420TC 12 a28VCC 4 es20 mA Si J.
Si-1-420TC-T 12 a28VCC 4 es20 mA Si 4 es20 mA

Incertidumbre de medicion sobre todos los aspectos, seglin GUM (Guia para la expresion de la incertidumbre en la
medicion), k=2

Irradiancia® +5W/m? % 2.5% de rdg. incidencia perpendicular de la luz, valida, espectro AM 1.5
Temperatura de la 1.1K Si-V-1.5TC-Ty Si-V-10TC-T
celda 13K Si-I-420TC-T

IEC 60751, clase A Si-mV-85-Pt100 (-4L) y Si-mV-85-Pt1000 (-4L)

1 No vélido para Si-mV-85 o Si-mV-85-Pt100/-Pt1000 sin compensacion de temperatura externa.

informacion del usuario

El sensor de irradiancia esta disefiado para medir la irradiancia solar natural. La garantia para el uso previsto es de 1
afio a partir de la fecha de la factura. M&T no acepta ninguna responsabilidad por posibles pérdidas o dafos
debidos al uso incorrecto del sensor. Se excluye la responsabilidad por dafios indirectos.

Nota especial: El instalador o el usuario no tiene permitido abrir la carcasa de los sensores de Si, ya que, como
consecuencia, la carcasa ya no estara sellada una vez que se vuelva a cerrar. Si se abre la carcasa, la garantia del
fabricante quedara anulada.

Mantenimiento

Alcance del verificacion periddica (al menos cada 2 afios): Limpieza de celda solar, dafios externos, sujecidn
mecdnica, tendido de cables y cualquier dafio al cable.

En el reporte IEA-PVPS T13-03: 2014 "Monitorizacidn analitica de sistemas fotovoltaicos conectados a la red" se
recomienda un intervalo de 1 a 2 semanas.

Si se encuentran dafios que degraden la funcién o seguridad, se debe remplazar el sensor.  Se

recomienda una recalibracién al menos cada 3 afios.
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Diagrama de cableado de sensores de Si analégicos
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Longitud maxima de cable adicional de sensores de Si con cable de conexién de 3 m
Tipo de sensor Diametro del cable
0.14 mm? | 0.25mm? | 0.34 mm? 0.5 mm? 0.75 mm? 1.0 mm? 1.5 mm?
Si-mV-85 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m
Si-mV-85-Pt100 / / / / / / /
Si-mV-85-Pt100-4L 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m
Si-mV-85-Pt1000 5m 10m 10m 15m 20m 20m 20m
Si-mV-85-Pt1000-4L 20m 20m 20m 20m 20 fn 20m 20m
Si-V-1.5TC 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m
Si-V-1.5TC-T 15m 30m 40 m 50 m 50 m 50 m 50 m
Si-V-10TC 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m
Si-V-10TC-T 50 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m
Si-1-420TC 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m
Si-1-420TC-T 150 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m
Notas:  Si-1-420TC(-T): Resistencia interna del registrador de datos, maxima: 200 Q
Si-mV-85-Pt100: Error maximo de 2 K en la medicién de temperatura debido a la resistencia del
cable (conexion de 2 hilos)
Si-mV-85-Pt1000: Error maximo de 1 K en la medicién de temperatura debido a la resistencia del

cable (conexidon de 2 hilos)

Desplazamiento y gradiente para la conexion a un registrador de datos
Unidades: G en W/m?; U en V (solo mV con Si-mV-85 (-PT100 (0)); | en mA; Fren mV / (1000 W / m?); Ten° C

Tipo de sensor Irradiancia Temperatura (solo con "-T" o "-Pt100(0)")

Si-mV-85 G=U/F1 con factor de calibraciéon F; Pt100 o Pt1000
Sii-mV-85-Pt100(0) | y-F, * G

Si-V-1.5TC Si- G=1.000*U T=65*U-40=65* (U-0.6154)
V-1.5TC-T U=0.001*G U=0.0154 * T +0.6154 = 0.0154 * (T — 40)
Si-1-420TC Si- G=93.75*1-375=93.75* (- 4) T=8.125*1-72.5=8.125 * (I - 8.923)
[-420TC-T 1=1/93.75* G+4=(G+375)/93.75 =0.1231 * T+ 8.9231 =0.1231 * (T + 72.5)
Si-V-10TC Si- G=150 * UU T=13*U-40=13* (U-3.0769)
V-10TC-T =1/150* G U=0.0769 * T + 3.0769 = 0.0769 * (T + 40)

Ecuacién de correccion para compensacion de temperatura externa de Si-mV-85 (-PT100 / -PT1000) con voltaje U en mV:

G=U/{F1 *[1+0.0005 * (T—25°C)]}
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Los sensores de Si utilizados para la monitorizacidn de instalaciones fotovoltaicas deben instalarse con la misma
alineacion e inclinacion que el generador fotovoltaico. La ubicacion de montaje debe estar libre de sombras en
la medida de lo posible. Para facilitar Mantenimiento y limpieza del sensor de Si, el sensor de Si debe montarse
en un lugar accesible (por ejemplo, cerca de ventanas de techo o tragaluces).

La ubicacién de montaje en un generador fotovoltaico debe seleccionarse de manera que la nieve no pueda
poner en peligro el sensor de Si mientras esta se desliza. Por esta razén, no lo monte a lo largo del borde de
goteo del generador fotovoltaico.

El cable de conexion siempre debe colocarse separado de, por ejemplo, cables de CD principales o cables de CA.
El cable de conexidn debe colocarse de manera que quede fijo.

Se debe respetar el radio de curvatura minimo de 15. x didametro del cable (g aprox. 5 mm).

Debe tenerse en cuenta la caida de voltaje en el cable al calcular la longitud maxima del cable.

No debe dafiarse el elemento de compensacidn de presion.

El usuario no debe retirar o apretar el la glandula del cable.

No es necesario que el instalador o el usuario abra el sensor de Si. Sin embargo, si la carcasa se abre, no
se aceptara ninguna responsabilidad por el sellado.

El concepto de proteccion contra sobretensiones debe adaptarse a la situacion local especifica. Esto significa,
por ejemplo, que los cables de medicidén deben estar equipados con un supresor de sobretension separado en la
entrada de un edificio.

El sensor debe estar integrado en el concepto de proteccion contra rayos.

Los sensores estan disefiados para seguridad de operacion de muy baja tension (SELV) .

Invertir la polaridad o mezclar las conexiones en el sensor de Si puede causar dafios irreversibles al
sensor.

El blindaje del cable debe conectarse a PE durante la instalacién.

La instalacion y el montaje de equipos eléctricos deben ser realizados por personas calificadas para realizar
trabajos eléctricos.

El sensor no puede usarse con equipos cuyo propdsito directo o indirecto sea prevenir la muerte o lesiones
humanas, o cuya operacidn represente un riesgo para las personas, los animales o la propiedad.

Peligro de muerte por energia eléctrica
En la conexidon del sensor de Si a un inversor, existen tensiones peligrosas en el inversor (desconexién,
seguro contra conmutacion, seguir el manual del inversor).

Si fuera necesario limpiar el sensor de Si, se puede utilizar un pafio de algoddn suave, agua y un agente
de limpieza suave para este propdsito.
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Instrucciéon de montaje \
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Datos técnicos

Datos Generales

Celda solar Silicio monocristalino; 50 mm x 33 mm
Material de la carcasa Aluminio con recubrimiento pulverizado
Dimensién/Peso 155 mm x 85 mm x 39 mm/aprox. 350 g
Grado de proteccién IP 65
Temperatura de operacion -35a +80°C
Cable sensor LiYC11Y 4 x 0.14 mm? UL20233; longitud tipica 3 m
Numero de arancel aduanero 85414090
Datos eléctricos de Si-V-1.5TC, Si-V-1.5TC-T y Si-mV-85 (-Pt100 / -Pt1000)
Si-V-1.5TC Si-V-1.5TC-T Si-mV-85-XXX
Voltaje de alimentacién 24 VCD (4 a 28 VCD) 24 VCD (5.5 a 28 VCD) Ninguno
Max. Consumo de corriente 1 mA 2 mA J.
Carga Minimo 100 kQ (para Si-V-1.5TC-batt minimo 1 MQ)
Datos eléctricos de Si-V-10TC, Si-V-10TC-T, Si-I-420TC y Si-I-420TC-T
Si-V-10TC | Si-v-10TC-T Si-1-4207C | Si--420TC-T
Voltaje de alimentacién 24 VCD (12 a 28 VCD) 24 VCD (12 a 28 VCD)
Max. Consumo de corriente 1mA | 1mA 25 mA | 50 mA
Carga Minimo 100 kQ Maximo 400 Q
Color del cable Si-V-XXX, Si-I-XXX Si-mV-85(-Pt100 /-Pt1000) | Si-mV-85-Pt100-4L /-Pt1000-4L
Naranja Irradiancia (Positivo) Irradiancia (Positivo) Irradiancia (Positivo)
Café Temperatura Temperatura-1 Temperatura-1
(Positivo)
Negro Negativo Irradiancia (Negativo) Irradiancia (Negativo)
Rojo Suministro (Positivo) Temperatura - 2 Temperatura - 2
Negro (grueso) Pantalla Pantal Pantal
la la
Amarillo (solo "-4L") J. J. Temperatura - 1
Verde (solo "-4L") J. J. Temperatura - 2

Elementos suministrados:

- Sensor de Siincl. cable de conexién preconfeccionado o conector macho adecuado
- Registro de calibracién
- Guia de referencia rapida

Lea también las instrucciones de instalacion y funcionamiento (version mas reciente en www.ib-mut.de).
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